DK 62-213 : 621.382.2./.3 DEUTSCHE NORMEN Januar 1971
Gehduse 1A2und1A3

fuor Halbleiterbauelemente
Hauptmafle 4
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Cases 1 A2 and 1 A 3 for semiconductor devices, main dimensions
Zusammenhang mit [EC-Empfehlung 191-2, 1. Ausgabe 1966, siche ErlGuterungen

Die Normen iiber Gehduse fiir Halbleiterbauelemente sind in den MaBbuchstaben so abgestimmt, daB8 fir gleichartige
Abmessungen gleiche Maflbuchstaben gelten. Dadurch ist die Reihenfolge der indizes innerhalb dieser Norm nicht fori-

laufend.
3
- Mafe in mm
g Die Gehduse brauchen der bildlichen Darsteliung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Mafle sind einzuhalten.
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I Die Zahlen 1 bis 3 geben die Z&hlweise der Anschliisse an
[
5
° MaBbuchstabe Kleinstmaf Nennma# 4) Groéftmaf
E [EC IEC IEC IEC
g d, D, 56 559 - - 59 6,096
§ d, D 56 - - - 6,5 6,50
3 s |[da - - 18 1,80 - -
g ds | &b, 0,38 0,407 04 - 0,48 0,508
_g dy - - - - - 0,53 0,53
8 h A 9 9,00 - - 9.4 10,41
] h, F - - - - 2 497
3 L3 ! 125 38,10 - _ 40 _
z [ h - - - - 13 17
lé - -— - - — 5 -

1) Der Durchmesser der Anschluf3dréhte wird im Bereich des Maf3es [; nicht festgelegt. In diesem Bereich ist das Abbiegen
der Anschlufidréhte nicht zuléssig.

2) Die Achse jedes Drahtes darf héchstens 0,15 mm von ihrer Nennlage, gemessen am Gehduseboden, abweichen.
3) Als Nennmafle werden empfohlen: 15 mm, 25 mm, 38 mm. Zwischenléngen sind mdglichst zu vermeiden.

4) Soweit Nennmafle angegeben sind, sollen diese mit den iiblichen Fertigungstoleranzen ~ gegeniiber dem Bereich
zwischen Kleinst- und Grofitmafl — bevorzugt angewendet werden,

Gehduse fir Halbleiterbauelemente und integrierte Schaltungen, Kurzzeichen sieche DIN 41 870 Blatt 1
Gehduse fir Halbleiterbauelemente und integrierte Schaltungen, Ubersicht siche DIN 41 870 Blatt 2

Enger tolerierte VorzugsmaBe festgelegt.

Norm vollstandig Gberarbeitet.

Anderung Januar 1971:

Erlduterungen Seite 2

Fachnormenausschuf} Elektrotechnik im Deutschen Normenausschufl (DNA)

Documents
Alleinverkauf der Normblatter durch Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin 30 und Koln DIN 418703GA P97 P\ Praisgr 40

171

Full document details: DIN 41871:1971-01


http://www.avadocuments.com/doc/din-41871-1971-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-41871-1971-01

Seite 2 DIN 41871

Erlduterungen

Die Abmessungen der Gehduse 1A 2 und 1A3 fir Halbleiterbavelemente sind mit den
Festlegungen der IEC-Publikation 191-2, 1. Ausgabe 1966, mechanical standardization of
semiconductor devices, part2: dimensions (mechanische Normung von Halbleiterbau-
elementen, Teil 2: Abmessungen) der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC)
abgestimmt. Die Gehduse sind in dieser Publikation unter den folgenden Bezeichnungen
enthalten

Kappe fir TA2und 1A3  C16 Seite 191-11I-16
Sockel fir TA2und TA3 B 2 Seite 191- 1I- 2,

Die laut Tabelle in der vorliegenden Norm eingegrenzien Toleranzbereiche der IEC sollen
Schwierigkeiien bei der Austauschbarkeit verhindern und der Zulieferindustrie die Mdg-
lichkeit schaffen, fir die verschiedenen Bauelemente-Hersteller gleiche Werkzeuge zu ver-
wenden,

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 41871:1971-01


http://www.avadocuments.com/doc/din-41871-1971-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-41871-1971-01

